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(54) Zapojeni pro ziskan{ napéjectho nap&t{ zdvislého na teplot?

Vynélez se tyk4 zspojen{ pro ziskéni napdjectho nap&tf zdvislého na teplotd &ipu napé-
Jjeného integrovaného obvodu.

Zéxladni parametry integrovaného obvodu Jjsou z4vislé na teplotd. K zajidtdnf sprévné
funkce celého zapojeni je %#4douci kompenzovat vliv otepleni., Je vyhodné kompenzovat vliv otep-
len{ odnov{dajicimi zménami napdjecfho nap&t{. Jsou znéma zapojeni pro ziskénf napsjeciho na-
péte zévislého ns teplot napdjeného integrovaného obvodu, kterd vyufivajl jako &idla elek«
trické soufdstky, jeji% odpor nebo kapacita jsou zévislé na jeji teplotd a kterd je umfsténa
v blizkosti integrovaného obvodu. Pro usnadndnf piestupu tepla z integrovaného obvodu do &id-
la se pouZfvé dobrych vodid tepla, napf. kovovych drZékd nebo nosnikd. Nevyhodou zndmych
zapojeni je, Ze &idlo nesleduje okam%itd zmény teploty &ipu, proto%e teplota &ipu na né plso-
bf zprostfedkované aZ po prichodu tepla pouzdrem integrovaného obvodu, popf. i drZdkem &idla.

-G¥elem vyndlezu Je odstranit uvedené nevyhody. Podle podstaty vyndlezu se toho doséhne
t{m, 2e svorka zdroje stabilizovaného ngpéti Jje pripojena na prvn{ napédjeci svorku integro-
vaného obvodu. Druhé svorka zdroje stabilizovaného nap&tf je pripojena k druhé napdjeci svor-
ce integrovaného obvodu pfes drshu kolektor-emitor jednoho z tranzistord umisténych na stej-
ném &¢ipu, pracujfcftho v nasyceném stavu.

Zapojeni podle vynélezu vytvér{ napdjeci nepdtf, které je z4vislé prfmo na teploté &ipu

bez zprostfedkovén{.
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Zapojeni podle vyndlezu je p¥fkladem znézorn¥no na vykresu. Integrovany obvod (1), Jje-
ho# funkce je zdvisld na teplot¥, je p¥ipojen svymi napdjecimi svorkami 7, 8 k svorkém 3, 4
zdroje napdjectho nepdt{ stabilizovaného znémym zpisobem pomoci Zenerovy diody 3 a gériového
odporu'g, zapojeného mezi jednu svorku } zdroje napdjectho napsti a prvni vyvod & Zenerovy
diody 5. Druhy vyvod 10 Zenerovy diody 3 Je ptipojen ke kolektoru tranzistoru 2, uvedeného
do nasyceného stavu. Tranzistor ¢ Jje na stejném Eigu, ale neni vyuZit pro soudasnou funkci
integrovaného obvodu 1. Emitor tranzistoru 2 je pfipojen k druhé napéjeci svorce 8 integro-
vaného obvodu 1@ & k druhé svorce '4' zdroje nap¥tfl.

Stabilizované napidjeci napét{ integrovaného obvodu 1 je déno sou¥tem uUbytku na Zenerové
diod& 5 a zbytkového napét{ tranzistoru 2, Toto zbytkové napdti je zdvislé na teploté& &ipu
integrovaného obvodu l.

Zapojeni podle vyndlezu umo¥nuje vytvoFit napdject napdt{ zévislé na zbytkovém nap&t{
tfanzistoru, které je p¥imo ovlivnovéno teplotou &ipu napdjeného integrovaného obvodu, jehoZ
&4st{ tranzistor je. Y

PREDMET VYINALEZU

Zapojeni pro ziskéni napéjectho napdti zé4vislého na teplotd &ipu napéjeného 1ntegrované-
ho obvodu, vyzna¥ené tim, %e prvni svorka (9) zdroje stabilizovaného napéti Je pPipojena na
prvn{ napdject svorku (T) integrovaného obvodu (1), zatimeco druhd svorka (10) zdroje stabili-
zovaného nap&tf je pripojena k druhé napdjec{ svorce (8) integrovaného obvodu (1) pres dréhu
kolektor-emitor jednoho z tranzistord (2), um{sténgch na stejném &ipu,

1 vykres
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